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요약

본 발명은 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것으로, 상부 투명기판, 하부 투명기판, 광센서층, 

컬러필터층, 어레이층, 및 액정층을 포함하여 구성된 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치로서, 상기 광센

서층은, 센서 게이트 전극과 감광층과 센서 소오스 전극 및 센서 드레인 전극으로 구성되어 광전류를 생성하는 센서 

박막트랜지스터부와, 제1투명 전극과 절연막 및 제2투명 전극으로 구성되어 상기 광전류를 전하 형태로 저장하는 충

전부와, 광차단층과 스위치 게이트 전극과 반도체층과 스위치 소스 전극 및 스위치 드레인 전극으로 구성되어 상기 

충전부의 전하를 선택적으로 방출하는 스위치 박막트랜지스터부로 구성되며, 상기 액정층은 이색성 색소 분자를 포

함하거나 또는 중합체분산액정으로 구성되는 것이며, 휴대폰이나 PDA에 지문 인식을 통한 결제시스템 구축시 제품

의 크기나 두께의 변도없이 제조비용을 낮출 수 있으며, 투과율 향상으로 인한 정확한 광정보를 전달할 수 있다. 또한,

액정표시장치의 표시품질도 향상시키는 지문인식 결제시스템 겸용 액정표시장치를 구축할 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 2a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도.

도 2a는 본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도.
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도 2b는 본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 게스트 호스트 액정층

을 도시한 단면도.

도 2c는 본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 중합체분산액정층을 

도시한 사시도.

도 3은 본 발명의 실시예 2에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도.

도 4는 본 발명의 실시예 3에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도.

도 5는 본 발명의 실시예 4에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도.

- 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 -

21; 상부 투명기판 22; 센서 게이트 전극

23; 센서 드레인 전극 24; 감광층

25; 센서 소스 전극 26; 제2투명 전극

27; 제2절연막 28; 제1투명 전극

29; 제1절연막 30; 스위치 게이트 전극

31; 반도체층 32; 스위치 드레인 전극

33; 스위치 소스 전극 34; 광차단층

35; 보호막 37; 제3투명 전극

39; 액정층 40; 어레이층

42; 컬러필터층 43; 하부 투명기판

47; 피사체

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 광민감도를 향상시켜 정

확한 피사체의 정보를 전달할 수 있는 광센서를 구비하는 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

지문인증 보안기술은 여러 신체인증 분야 중에서 가장 보편적으로 사용되어 왔으며 보안적인 측면에서도 그 신뢰성

이 매우 높다. 일반적으로, 현재 사용되는 반도체를 이용한 압전센서 및 광학센서는 신뢰성도 낮고 가격적인 면에서 

박막트랜 지스터(TFT)를 이용한 센서보다 많은 단점이 있다. 그러나, 박막트랜지스터 센서는 가격적인 면이나 신뢰

성도 우수하며, 제조공정 및 형성방법 등도 종래 기술과 동일하여 쉽게 접근할 수 있다. 따라서, 이를 더 효율적이고 

우수한 응용범위(application)를 갖는 STN-LCD 또는 TFT-LCD 패널에 직접 응용하여 여러가지 보안기술에 적용

가능하고 특히 휴대폰 및 PDA의 결재 시스템 및 보안장치로 사용가능하여 그 산업상 효용가치는 매우 크게 전망되고

있다.

도 1은 종래 기술에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
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종래 기술에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, TFT를 이용한 광센서층의 단위셀은, 도 

1에 도시된 바와 같이, 투명기판(1) 상부에 광감지부인 센서 TFT부와 스위치 TFT가 횡으로 배열되어 있다. 상기 투

명기판(1) 하부에는 백라이트 또는 LED 등의 조명장치(미도시)가 상부를 향해 발광한다. 상기 센서 TFT부의 센서 소

스 전극(3)과 스위치 TFT부의 스위치 드레인 전극(12)은 제1투명 전극(8)을 통해 전기적으로 연결되고, 센서 TFT부

의 센서 게이트 전극(2)에는 제2투명 전극(6)이 연결되어 있다.

여기서, 상기 센서 TFT부의 센서 드레인 전극(3)과 센서 소스 전극(5) 사이에는 비정질 실리콘(a-Si:H) 등의 감광층(

4)이 형성되어 있어, 상기 감광층(4)으로 소정 광량 이상의 빛이 입사되면 상기 센서 드레인 전극(3)과 센서 소소 전

극(5)이 전기적으로 도통된다. 이에 따라, 상기 투명기판(1) 하부의 조명장치(미도시)로부터 발생된 빛이 지문 패턴과

같은 피사체(17)에 반사되어 상기 센서 TFT부의 감광 층(4)에 수광되므로써 상기 센서 TFT부가 도통된다.

한편, 상기 스위치 TFT부는 스위치 게이트 전극(10)에 인가되는 게이트 제어신호에 의해 피사체를 스캐닝하도록 설

정된 매 프레임마다 스위칭되어 피사체 형상을 배열된 각 센서 TFT부별로 스캔한 프레임으로서 형성되도록 한다. 한

편, 상기 스위치 FTF부에는 외부광이 입사되지 못하도록 상기 스위치 드레인 전극(12)과 소스 전극(13)을 연결하는 

반도체층(11)은 광차단층(14)으로 덮혀 있다.

또한, 상기 제1투명 전극(8)과 제2투명 전극(6) 사이에는 절연막(7)이 형성되어 있고, 상기 제1투명 전극(8)상에는 광

센서층 전부를 덮는 보호막(9)과 오버코팅층(15)이 형성되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래 기술에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는 다음과 같은 문제점이 있다.

종래 기술에 있어서는, 핸드폰이나 PDA 등의 소형 응용제품에 적용시 응용제품의 화면창 이외의 별도 공간에 지문입

력기 등의 별도의 장치를 형성해야 하므로 제품의 크기가 커지는 단점이 발생한다. 따라서, 제품의 크기를 그대로 유

지하기 위해서 지문입력기 등과 같은 별도의 장치를 제품의 화면창 위에 형성하는 경우에는 제품이 두꺼워지는 문제

점이 있으며, 또한 투명기판간의 합착 불완전 등에 의해 휘도 저하를 일으키는 문제점이 있다.

또한, 투명기판에 부착된 편광판에 의해 흡수광 대비 출사광의 투과도가 현저히 감소되어, 예를 들어, 지문감식장치의

광민감도가 떨어져 정확한 피사체 정보 를 전달하지 못한다는 문제점도 있다.

이에, 본 발명은 상기 종래 기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 액정패널 내부에

광감지센서층을 형성시키고, 이색성 염료가 주입되거나 중합체분산 액정으로 액정층을 형성시켜 감량 및 투과율을 

개선시킨 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는, 상부 투명기판, 하부 

투명기판, 광센서층, 컬러필터층, 어레이층, 및 액정층을 포함하여 구성된 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시

장치로서, 상기 광센서층은, 센서 게이트 전극과 감광층과 센서 소오스 전극 및 센서 드레인 전극으로 구성되어 광전

류를 생성하는 센서 박막트랜지스터부와, 제1투명 전극과 절연막 및 제2투명 전극으로 구성되어 상기 광전류를 전하 

형태로 저장하는 충전부와, 광차단층과 스위치 게이트 전극과 반도체층과 스위치 소스 전극 및 스위치 드레인 전극으

로 구성되어 상기 충전부의 전하를 선택적으로 방출하는 스위치 박막트랜지스터부로 구성되며, 상기 액정층은 이색성

색소 분자를 포함하거나 또는 중합체분산액정으로 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 2a는 본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도이고, 도 2b는 본

발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서 게스트 호스트 액정층을 도시한 단

면도이고, 도 2c는 본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 중합체분산

액정층을 도시한 사시도이다. 또한, 도 3은 본 발명의 실시예 2에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장

치를 도시한 단면도이고, 도 4는 본 발명의 실시예 3에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한

단면도이고, 도 5는 본 발명의 실시예 4에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치를 도시한 단면도이다.

본 발명의 실시예 1에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 2a에 도시된 바와 같이, 어레이층(4

0)과 컬러필터층(42) 및 액정층(39) 외에 센서 박막트랜지스터부와 충전부(투과부) 및 스위치 박막트랜지스터부로 
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구성된 광센서층(지문입력층)을 포함하여 구성되어 있다.

상기 센서 박막트랜지스터부는 센서 게이트 전극(22)과, 반도체층인 감광층(24)과, 센서 소스 전극(25)과, 센서 드레

인 전극(23)으로 구성되어 있다. 상기 충전부(투과부)는 제1스토리지 전극으로서의 제1투명 전극(28)과, 제2절연막(

26)과, 제2스토리지 전극으로서의 제2투명 전극(26)으로 구성되고 상기 센서 박막트랜지스터부에서 발생한 전류를 

전하의 형태로 저장하는 역할을 제공한다. 상기 스위치 박막트랜지스터부는 광차단층(34)과 스위치 게이트 전극(30)

과 반도체층(31)과 스위치 소스 전극(33) 및 스위치 드레인 전극(32)으로 구성되고 외부의 제어신호에 따라 상기 충

전부의 전하를 선택적으로 방출하는 역할을 제공한다.

한편, 상기 센서 박막트랜지스터부와 충전부 및 스위치 박막트랜지스터부는 상부 투명기판(21) 바로 아래에 연속적

으로 횡으로 배열되어 광센서층을 구성하며, 상기 센서 박막트랜지스터부 및 스위치 박막트랜지스터부는 정 스태거(a

tagger) 구조로 되어 있다. 여기서, 상기 센서 박막트랜지스터부는 반도체로 구성된 감광층(24)이 형성되어 있어 빛

의 반사에 대한 감광 특성을 나타낸다. 한편, 상기 스위치 박막트랜지스터부는 광차단층(34)이 형성되어 있어 외부광

이 입사되지 못하도록 되어 있다.

상기 상부 투명기판(21) 하부에는 보호막(35)과 컬러필터층(42) 및 제3투명 전극(37)이 형성되어 있고, 하부 투명기

판(43)상에는 어레이층(40)이 형성되어 있으며 상기 상부 투명기판(21)과는 액정층(39)을 사이에 두고 상호 대향하

고 있다.

상기 액정층(39)은, 도 2b에 도시된 바와 같이, 이색성 색소 분자(39b)를 포함한 게스트 호스트형 액정층이다. 즉, 상

기 액정층(39)은 컬러필터층(42)이 형성된 상부 기판(21)과 어레이층(40)이 형성된 하부 기판(43) 사이에 빛의 투과

율을 변화시키는 호모지니어스 배향 게스트 액정 또는 호메오트로픽 배향 게스트 액정을 도입한 것이다. 게스트 호스

트 액정은 특정 파장의 빛에 대해 이색성을 나타내는 색소 분자(39b)를 포함하는데 액정분자(39a)와 색소 분자(39b)

는 게스트 호스트 관계에 있는 것이다. 특히, 상기 색소 분자(39b)는 이색성을 가지고 그 배열 방향에 평행하거나 수

직한 진동면을 가지는 광을 흡수한다. 컬러 구현은 상기 상부 기판(21) 및 하부 기판(43)에 형성된 투명전극 사이에 

발광층을 형성하여 특정 빛에 대해 발광하여 컬러필터층(42)을 통해 컬러를 구현하거나, 또는 청색 광원 사용시 청색 

발광 요소를 제외한 발광층을 사용하여 컬러를 구현할 수 있다.

한편, 상기 게스트 호스트 액정을 대신하여 고분자 물질내에 액정을 불연속 상태로 분산시킨 중합체분산액정(PDLC; 

polymer dispersed liquid crystal)으로 구성된 액정층(39)을 적용할 수 있다.

상기 중합체분산액정층은, 도 2c에 도시된 바와 같이, 초자외선 큐어링(Ultraviolet light curing)에 의해 유도되어 상

분리된 단량체(Monomer), 저중합체(Oligomer) 구성의 중합체(Polymer) 전구체(39c)와 네마틱 액정분자(39d)와의 

혼합물로 구성된다. 전압이 인가되면 상기 액정분자(39d)는 일정한 방향으로 배열되어 입사광이 투과되고, 전압이 인

가되지 않은 경우에는 상기 액정분자(39d)는 무질서하게 배열되어 입사광이 산란 및 반사하여 투과되지 못하고 분산

된다.

상기와 같이 게스트 호스트 액정층이나 중합체 분산 액정층을 적용하는 경우에는 상부 기판(21) 및 하부 기판(43) 외

면에 별도의 편광판이 필요치 않게 되고, 이로 인하여 빛의 전체 투과율은 상당부분 향상된다.

상기와 같이 구성된 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는 다음과 같이 동작한다.

센서부를 이루는 상기 센서 박막트랜지스터부의 반도체층인 감광층(24)은 빛을 받아 광전류를 생성하며, 상기 충전

부는 상기 센서 박막트랜지스터부에서 생성된 광전류를 전하의 형태로 저장하며, 상기 스위치 박막트랜지스터부는 

외부의 구동 IC(미도시)와 연결되어 제어신호에 따라 충전영역에 저장된 전하를 선택적으로 외부로 방출한다. 한편, 

상기 센서 박막트랜지스터부의 센서 소스 전극(25)은 상기 스위치 박막트랜지스터부의 스위치 드레인 전극(32)과 제

1투명 전극(28)을 통해 상 호 전기적으로 연결되고, 상기 센서 박막트랜지스터부의 센서 게이트 전극(22)에는 제2투

명 전극(26)이 연결되어 있다.

상기 센서 박막트랜지스터부의 센서 드레인 전극(23)과 센서 소스 전극(25) 사이의 감광층(24)으로 소정 광량 이상의

빛이 입사되면 상기 센서 드레인 전극(23)과 센서 소스 전극(25)이 도통된다. 이에 따라, 상기 하부 투명기판(43) 하

부의 조명장치(미도시)로부터 발생된 빛이 피사체(47)에 따라 반사되어 상기 센서 박막트랜지스터부의 감광층(24)에

수광됨으로써 상기 센서 박막트랜지스터부가 작동하게 된다. 한편, 상기 스위치 박막트랜지스터부는 스위치 게이트 

전극(30)에 인가되는 게이트 제어신호에 의해 상기 피사체(47) 패턴을 스캐닝하도록 설정된 매 프레임마다 스위칭 되

어 광센서층에 입력되는 상기 피사체(47) 패턴을 배열된 각 센서 박막트랜지스터부별로 스캔한 프레임으로서 형성토

록 하는 것이다.

본 발명의 실시예 2에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 3에 도시된 바와 같이, 도 2의 구조
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와 달리 하부 투명기판(143) 상에 컬러필터층(142)과 제3투명전극(137)이 순차로 형성되어 있고, 피사체(147)를 직

접 대하는 상부 투명기판(121)상에는 보호막(135)과 어레이층(140)이 형성되어 있는 구조이다. 그 외는 본 발명의 실

시예 1의 구조 및 작용이 동일하므로 본원에서의 상세한 설명은 생략하기로 한다.

한편, 본 발명의 실시예 3에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 4에 도시된 바와 같이, 하부 

투명기판(243)상에 역 스태거 구조의 센서 박막트랜지스터부와 충전부(투과부) 및 역 스태거 구조의 스위치 박막트

랜지스터부 로 구성된 광센서층과 어레이층(240)이 형성되어 있으며, 상부 투명기판(221)상에는 컬러필터층(242)과 

제3투명 전극(237)이 형성되어 있다.

상기 본 발명의 실시예 3은 박막트랜지스터 광센서를 상부 투명기판(221)이 아닌 하부 투명기판(243)상에 형성한 구

조이다. 즉, 센서 박막트랜지스터부는 센서 게이트 전극(222)이 먼저 형성된 후에 감광층(224)이 형성된 구조이다. 

여기서, 상기 감광층(224)은 노출되어 하부 투명기판(243) 아래에 위치한 백라이트(미도시)와 같은 조명장치로부터 

발생된 빛이 위를 향해 발광하여 상기 상부 투명기판(221) 상의 피사체(247)에 따라 반사되어 노출된 감광층(224)에

수광되어 센서 박막트랜지스터부가 도통되도록 한 것이다. 또한, 센서 박막트랜지스터부의 센서 소스 전극(225)과 스

위치 박막트랜지스터부의 스위치 드레인 전극(232)은 제1투명 전극(228)을 통해 전기적으로 연결되고, 센서 박막트

랜지스터부의 센서 게이트 전극(222)에는 제2투명 전극(226)이 연결되어 있다.

한편, 스위치 박막트랜지스터부는 상기 스위치 게이트 전극(230)에 인가되는 게이트 제어신호에 의해 피사체(247)를

스캐닝하도록 설정된 매 프레임마다 스위칭되어 상기 피사체(247) 패턴을 배열된 각 센서 박막트랜지스터부별도 스

캔한 프레임으로서 형성토록 하는 것이다. 스위치 박막트랜지스터부에는 외부광이 입사되지 못하도록 스위치 드레인

전극(232)과 스위치 소스 전극(233) 위에 광차단층(234)이 덮혀있다.

또한, 본 발명의 실시예 4에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 5에 도시된 바와 같이, 하부 

투명기판(343)상에 역 스태거 구조의 센서 박막트랜지스터부와 충전부 및 역 스태거 구조의 스위치 박막트랜지스터

부로 구성된 광센서층과 컬럴필터층(342) 및 제3투명 전극(337)이 형성되어 있으며, 피사체(347)를 직접 대하는 상

부 투명기판(321)상에는 어레이층(340)이 형성되어 있다. 그 외는 본 발명의 실시예 3의 구조 및 작용이 동일하므로 

여기서의 자세한 설명은 생략하기로 한다.

본 발명의 실시예 1 내지 4에 있어서, 박막트랜지스터 광센서층은 어레이층과 별개로 또는 일체로 구동할 수 있으며, 

상부 또는 하부 투명기판과 독립적으로, 예를 들어, 하부 투명기판의 단위셀의 정수배 형태로 형성할 수 있다. 또한, 

박막트랜지스터 광센서층을 액정패널의 사각부분과 같이 액정패널의 특정위치에 형성할 수 있어서 노트북이나 모니

터 이용시 지문 인식 시스템을 구축할 수 있다.

본 발명의 원리와 정신에 위배되지 않는 범위에서 여러 실시예는 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가

진 자에게 자명할 뿐만 아니라 용이하게 실시할 수 있다. 따라서, 본원에 첨부된 특허청구범위는 이미 상술된 것에 한

정되지 않으며, 하기 특허청구범위는 당해 발명에 내재되어 있는 특허성 있는 신규한 모든 사항을 포함하며, 아울러 

당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해서 균등하게 처리되는 모든 특징을 포함한다.

발명의 효과

이상에서 살펴 본 바와 같이, 본 발명에 따른 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는 다음과 같은

효과가 있다.

본 발명에 있어서는, 휴대폰이나 PDA에 지문 인식을 통한 결제시스템 구축시 제품의 크기나 두께의 변동 없이 제조

비용을 낮출 수 있으며, 투과율 향상으로 인한 정확한 광정보를 전달할 수 있다. 또한, 액정표시장치의 표시품질도 향

상시키는 지문인식 결제시스템 겸용 액정표시장치를 구축할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
상부 투명기판, 하부 투명기판, 광센서층, 컬러필터층, 어레이층, 및 액정층을 포함하여 구성된 광센서를 구비한 박막

트랜지스터 액정표시장치로서,

상기 광센서층은, 센서 게이트 전극과 감광층과 센서 소오스 전극 및 센서 드레인 전극으로 구성되어 광전류를 생성

하는 센서 박막트랜지스터부와, 제1투명 전극과 절연막 및 제2투명 전극으로 구성되어 상기 광전류를 전하 형태로 저

장하는 충전부와, 광차단층과 스위치 게이트 전극과 반도체층과 스위치 소스 전극 및 스위치 드레인 전극으로 구성되
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어 상기 충전부의 전하를 선택적으로 방출하는 스위치 박막트랜지스터부로 구성되며,

상기 액정층은, 이색성 색소 분자를 포함하거나 또는 중합체분산액정으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 광센서

를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 하부 투명기판상에는 어레이층이 형성되어 있고, 상기 상부 투명기판상에는 컬러필터층과 광센서층이 형성되어

있는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 하부 투명기판상에는 컬러필터층이 형성되어 있고, 상기 상부 투명기판 상에는 어레이층과 광센서층이 형성되

어 있는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 4.
제2항 또는 제3항에 있어서,

상기 광센서층의 센서 박막트랜지스터부와 스위치 박막트랜지스터부는 정스태거 구조인 것을 특징으로 하는 광센서

를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 5.
제1항에 있어서,

상기 하부 투명기판상에는 어레이층과 광센서층이 형성되어 있으며, 상기 상부 투명기판상에는 컬러필터층이 형성되

어 있는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 6.
제1항에 있어서,

상기 하부 투명기판상에는 컬러필터층과 광센서층이 형성되어 있으며, 상기 상부 투명기판상에는 어레이층이 형성되

어 있는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 7.
제5항 또는 제6항에 있어서,

상기 광센서층의 센서 박막트랜지스터부와 스위치 박막트랜지스터부는 역스태거 구조인 것을 특징으로 하는 광센서

를 구비한 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 8.
제1항에 있어서,

상기 광센서층은 상기 어레이층의 단위셀의 정수배로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박막트랜

지스터 액정표시장치.

청구항 9.
제1항에 있어서,

상기 광센서층은 상기 어레이층과 일체로 구동하거나 또는 별개로 구동하는 것을 특징으로 하는 광센서를 구비한 박

막트랜지스터 액정표시장치.
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摘要(译)

本发明涉及一种具有光传感器，在上侧透明基板，下透明基板，所述光
传感器层，所述滤色器阵列层，以及具有由液晶层构成的光传感器的薄
膜晶体管液晶的薄膜晶体管的液晶显示装置的显示装置中，光学传感器
层由和由一个传感器栅电极和所述感光层与所述传感器源电极，和用于
产生光电流，第一透明电极与所述绝缘膜和所述第二透明电极的传感器
漏电极传感器薄膜晶体管单元的开关薄膜晶体管部分包括光阻层，开关
栅电极，半导体层，开关源电极和开关漏电极，用于选择性地释放充电
部分的电荷，层包含二色性染料分子或由聚合物分散的液晶组成，通过
指纹于尺寸和产品的厚度构建的计费系统的侧daepon或PDA可以降低，
而不生产成本，并且可以由于增强的传输提供一个精确的光学信息。另
外，具有如下效果：可以构造用作改善液晶显示装置的显示质量的指纹
识别支付系统的液晶显示装置。 图2a

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d21c6f73-cf4f-40f5-ab12-0a2e178563f4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032221914/publication/KR20030069342A?q=KR20030069342A

